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a2
A3,

Al

Svmbol Dimensions In Millmeters Dlimensions In Inches
b Min Hom Mz Min Hom Max
B - - 1.45 - - 0.057
Al 0.00 - 0.15 0. 000 - 0. 006
A2 0.90 1.10 1.30 0.035 0.043 0.051
i} 0. 80 0.B5 0.70 0.024 0. 026 0.028
b 0.39 - 0.49 0.015 - 0.019
c 0.1z - 0.19 0.005 - 0. 007
)i} 2.85 2.495 3.05 0.112 0.118 0.120
E 2. B0 2.80 3.00 0.102 0.110 0.118
E1 1.55 1.B5 1.75 0. 061 0. 085 0. 089
e 0.85 0.495 1.05 0. 033 0.037 0.041
el 1.80 1.490 2.00 0.071 0.075 0.079
L 0.35 0.45 0.60 0.014 0.018 0. 024
L1 0. S9REF 0. 023REF
1z 0. 25B5C 0. 01BSC
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l Foo Min Nom Max Min Hom Max
A2 1.40 1.50 1.60 0.055 0.059 0.063
Ad 0.75 TYP 0.030 TYP
b 0.34 0.39 0.42 0.013 0.015 0.017
bl 0.40 0.46 0.50 0.016 0.018 0.020
C 0.37 0.40 0.42 0.015 0.016 0.017
D 3.90 4.10 4.20 0.154 0.161 0.165
- E 2.90 3.05 3.30 0.114 0.120 0.130
e 1.27 TYP 0.050 TYP
L 14.00 [ 14.50 | 15.00 0.551 | 0.571 | 0.590
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